










































专利名称(译) 显示装置及其制造方法

公开(公告)号 CN1184524C 公开(公告)日 2005-01-12

申请号 CN02159603.4 申请日 2002-12-27

[标]申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社
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[标]发明人 小田信彦
石田聪
山田努

发明人 小田信彦
石田聪
山田努

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1335 G02F1/1343 G02F1/1362 G02F1/1368 H01L29/786 G02F1/136 H01L21
/3205

CPC分类号 H01L51/5271 H01L27/3244 H01L2251/5315 G02F1/133555 G02F1/133553 G02F1/136227

代理人(译) 程伟

优先权 2001401026 2001-12-28 JP

其他公开文献 CN1432853A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明是以实现高品质化的反射型及半透过型LCD为目的。其特征为：
在第1基板100上，形成依各像素所设置的TFT 110、覆盖此的绝缘膜
34、38、以及在绝缘膜上与TFT 110绝缘并将来自第2基板200侧的入射
光予以反射的反射层44。反射层44是由保护膜46所覆盖，在此保护膜46
上形成由具备有与第2电极250同样工作函数的ITO等透明导电材料所构
成的第1电极50并与TFT 110连接。借由覆盖反射层44的保护膜46而可使
反射层44的反射面，在处理TFT 110与第1电极50之间的接触时，受到保
护并防止反射特性的恶化。而且，借由特性类似的第1、第2电极50、
250可以良好对称性地交流驱动液晶层300。
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